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DIGITALSCHALTUNG

OBERRAT ALFRED TOLK (Quelle: RFZ/FSN)

Zusammenstellung von Grundschaltungen zur einseitigen Verliéngerung oder Verklirzung
von Signalen. (MOS-Technik)

Vorbemerkung: Die Signale sind als logische Signale dargestellt (1 oben O unten). In der Hoch-
———————— v0lt-M0S-Logik ist logisch 1 L-Pegel (< -9 V) und logisch 0 H-Pegel (> -2 V).

Bs wird darauf hingewiesen, dal es bei MOS-Schaltkreisen nicht zuldssig ist, ddn Widerstand eines
Differentiationsgliedes an O V anzuschlieSen. Es entsteht dann bei der 1/0-Flanke eine positive
Leerlauf-Spannung von ~ + 13 V, die durch die integrierte Eingangsschutzdiode begrenzt wird, was
gemdl Angaben des Herstellers nicht zuldssig ist. Zuldssig sind nur Spannungen g + 0,3 V, d.h.
auch eine Si-Diode parallel zum Bingang schafft keine Abhilfe (Schwellspannung > 0,6 V). Bei den
hier angegebenen Schaltungen zur Differentiation treten nur Spannungen < 0 auf, wenn der steuernde
Schaltkreis an - Up = 13 V angeschlossen ist. Bei U 102 D, U 103 D, U 104 D ist die Ausgangsampli-
tude > 13 V. In diesen Pillen mul ein Gatter U 106 D oder U 107 D zwischengeschaltet werden.

Hinweise zur Dimensionierung: Alle Widersténde > 47 kQ. Bei R < 47 kQ werden gemidl Angaben des
Herstellers (worst case) - die Toleranzen der MOS-Pegel u.U. nicht
mehr eingehalten, und es dirfen dann an die betr. AnschluBpunkte
keine weiteren MOS-Einginge angeschlossen werden.

Die angegebenen Zeiten beziehen sich euf Up = - 5 V, d.h. die Bingangsspannung, bei der sich
normalerweise der Ubergang von einem Schaltzustand zum anderen vollzieht, und einen L-Pegel von
- 13 V. Aulerdem wird vorausgesetzt, daB vor jedem Ubergang der stationire Zustand erreicht ist.
(Vorsicht bei Impulsfolgen!)

3 Bei den Schaltungen 5 und 6 kann die Rickladezeit durch die gestrichelt angegebene Diode verkiirzt
werden. C dann 10 nP (zuldssige KurzschluBkapazitit). Am steuernden Gatter treten dann Signal-
verzerrungen auf, die ggf. zu berlcksichtigen sind.

Abhilfe: Vorwiderstand 2 47 kQ vor der Diode, der natlirlich die Rickladezeit wieder verldngert.
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